                                              Фонд оценочных средств
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ – ЭКЗАМЕН 
Дисциплина: Электроника и схемотехника
Форма обучения: очная

Курс: 2
Специальности: 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
1. Общие положения

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электроника и схемотехника»
ФОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

	Освоенные умения
	Усвоенные знания

	· читать электрические принципиальные схемы типовых устройств электронной техники;

· выполнять расчет и подбор элементов типовых электронных приборов и устройств;

· проводить измерения параметров электрических величин.


	· элементную базу, компоненты  и принципы работы типовых электронных приборов и устройств;

· элементную базу, принципы работы типовых цифровых устройств; 

· основные сведения об измерении электрических величин;

· принцип действия основных типов электроизмерительных приборов;

· типовые узлы и  устройства микропроцессорных систем, микроконтроллеров. 




3. Измерительные материалы для оценивания результатов освоения учебной дисциплины 
3.1. Задания для проведения дифференцированного зачета
Форма экзамена:  4 семестр: устная 
Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: 406. Лаборатория электроники и схемотехники; сетей и систем передачи информации; программных и программно-аппаратных средств защиты информации; технических средств защиты информации. Полигоны вычислительной техники; учебных баз практик. Кабинет для самостоятельной работы
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, оборудование: Компьютер, канцелярские принадлежности (ручка, карандаши).

Разрешенных источников информации по данной дисциплине не предусмотрено.

Перечень теоретических вопросов 

1. Двухполюсные элементы электрической цепи. Резистивный

элемент. Вольт-амперные характеристики резистивных

элементов.

2. Независимые источники напряжения и тока.

3. Идеальные операционные усилители. Модель ОУ в линейном и

нелинейном режимах. Примеры расчета типовых схем на

интегральных ОУ.

4. Принцип наложения (суперпозиции). Метод наложения.

5. Теорема об эквивалентном двухполюснике (Теорема Тевенина

и Нортона).

6. Характеристики эквивалентного двухполюсника. Передача

энергии от эквивалентного двухполюсника нагрузке. Режим

согласованной нагрузки.

12. Индуктивный и емкостный элементы. Их основные свойства.

13. Переходные процессы в RC-цепях первого порядка. Постоянная

времени RC-цепи. Реакция при нулевом входе и нулевом

начальном состоянии. Порядок расчета.

14. Переходные процессы в RL-цепях первого порядка. Постоянная

времени RL –цепи. Порядок расчета переходных процессов в

RL-цепях первого порядка.

15. Интегрирующие и дифференцирующие цепи.

16. Единичная ступенчатая и единичная импульсная функции.

Переходная и импульсная характеристики цепи. Связь между

переходной и импульсной характеристиками.

17. Расчет реакции цепи на воздействие сигналов произвольной

формы. Интеграл Дюамеля.

18. Синусоидальные электрические величины. Среднее и

действующее значения переменного тока.

19. Двухполюсные элементы электрической цепи в

установившемся синусоидальном режиме.

20. Мощности в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная,

полная и комплексная мощности. Коэффициент мощности.

21. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

22. Резонанс токов. Параллельный колебательный контур.

23. Комплексные передаточные функции (Комплексные частотные

характеристики). Амплитудно-частотные и фазо-частотные

характеристики.

24. Трехфазные цепи. Технико-экономические преимущества

трехфазных цепей. Способы соединения генератора и нагрузки

в трехфазной цепи.

25. Общие сведения о полупроводниках. Характеристики p-n

перехода.

26. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,

характеристики.

27. Специальные типы диодов. Стабилитрон. Диод Шотки.

28. Двухполупериодные выпрямители. Сглаживающие фильтры.

29. Биполярные транзисторы. Режимы работы транзистора. Схемы

включения биполярного транзистора.

30. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов.

31. Простейшие модели биполярных транзисторов.

32. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном

по схеме с общим эмиттером и отрицательной обратной связью

по току.

33. Эмиттерный повторитель.

34. МОП-транзистор с индуцированным каналом. Принцип

действия и характеристики.

35. МОП-транзистор с встроенным каналом. Принцип действия и

характеристики.

36. Усилители. Основные определения и характеристики.

37. Обратные связи в усилителях. Классификация обратных связей.

Влияние отрицательной обратной связи на характеристики

усилителя.

38. Дифференциальные усилители. Принцип действия и

характеристики дифференциальных усилителей на биполярных

и МОП-транзисторах.

39. Операционные усилители. Структура и характеристики ОУ на

биполярных и МОП-транзисторах.

40. Базовые логические элементы. Логический инвертор.

Передаточная характеристика инвертора.

41. Инвертор на биполярном транзисторе. Анализ работы

инвертора в статическом и динамическом режимах.

42. КМОП инвертор. Анализ в статическом и динамическом

режимах.

43. Элементы ТТЛ. Особенности выходных каскадов цифровых

микросхем.

44. КМОП логика. Принципы построения КМОП элементов.

45. Основные параметры цифровых микросхем

46. Цифро-аналоговые преобразователи.

47. Аналого-цифровые преобразователи
Экзаменационные  билеты

Билет №1

1. Основные параметры цифровых микросхем

2. Цифро-аналоговые преобразователи.

3. Аналого-цифровые преобразователи
Билет №2
1. Дифференциальные усилители. Принцип действия и

характеристики дифференциальных усилителей на биполярных

и МОП-транзисторах.

2. Операционные усилители. Структура и характеристики ОУ на

биполярных и МОП-транзисторах.

3. Базовые логические элементы. Логический инвертор.

Билет №3
1. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

2. Резонанс токов. Параллельный колебательный контур.

3. Комплексные передаточные функции (Комплексные частотные

характеристики). Амплитудно-частотные и фазо-частотные

характеристики.

Билет №4
1. Двухполюсные элементы электрической цепи в

установившемся синусоидальном режиме.

2. Мощности в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная,

полная и комплексная мощности. Коэффициент мощности.

3. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

Билет №5
1. Основные параметры цифровых микросхем

2. Цифро-аналоговые преобразователи.

3. Аналого-цифровые преобразователи
Билет №6
1. Мощности в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная,

полная и комплексная мощности. Коэффициент мощности.

2. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

3. Резонанс токов. Параллельный колебательный контур.

Билет №7
1. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

2. Резонанс токов. Параллельный колебательный контур.

3. Комплексные передаточные функции (Комплексные частотные

характеристики). Амплитудно-частотные и фазо-частотные

характеристики.

Билет №8
1. Дифференциальные усилители. Принцип действия и

характеристики дифференциальных усилителей на биполярных

и МОП-транзисторах.

2. Операционные усилители. Структура и характеристики ОУ на

биполярных и МОП-транзисторах.

3. Базовые логические элементы. Логический инвертор.

Передаточная характеристика инвертора.

Билет №9
1. Переходные процессы в RC-цепях первого порядка. Постоянная

времени RC-цепи. Реакция при нулевом входе и нулевом

начальном состоянии. Порядок расчета.

2. Переходные процессы в RL-цепях первого порядка. Постоянная

времени RL –цепи. Порядок расчета переходных процессов в

RL-цепях первого порядка.

3. Интегрирующие и дифференцирующие цепи.

Билет №10
1. Двухполупериодные выпрямители. Сглаживающие фильтры.

2. Биполярные транзисторы. Режимы работы транзистора. Схемы

включения биполярного транзистора.

3. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов.

Билет №11
1. Трехфазные цепи. Технико-экономические преимущества

трехфазных цепей. Способы соединения генератора и нагрузки

в трехфазной цепи.

2. Общие сведения о полупроводниках. Характеристики p-n

перехода.

3. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,

характеристики.

Билет №12
1. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном

по схеме с общим эмиттером и отрицательной обратной связью

по току.

2. Эмиттерный повторитель.

3. МОП-транзистор с индуцированным каналом. Принцип

          действия и характеристики
.Билет №13
1. КМОП логика. Принципы построения КМОП элементов.

2. Основные параметры цифровых микросхем

3. Цифро-аналоговые преобразователи.

Билет №14
1. Двухполюсные элементы электрической цепи в

установившемся синусоидальном режиме.

2. Мощности в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная,

полная и комплексная мощности. Коэффициент мощности.

3. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

.

Билет №15
1. Дифференциальные усилители. Принцип действия и

характеристики дифференциальных усилителей на биполярных

и МОП-транзисторах.

2. Операционные усилители. Структура и характеристики ОУ на

биполярных и МОП-транзисторах.

3. Базовые логические элементы. Логический инвертор.

Передаточная характеристика инвертора.

Билет №16
1. Инвертор на биполярном транзисторе. Анализ работы

инвертора в статическом и динамическом режимах.

2. КМОП инвертор. Анализ в статическом и динамическом

режимах.

3. Элементы ТТЛ. Особенности выходных каскадов цифровых

микросхем.

Билет №17
1. Общие сведения о полупроводниках. Характеристики p-n

перехода.

2. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,

характеристики.

3. Специальные типы диодов. Стабилитрон. Диод Шотки.

Билет №18
1. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,

характеристики.

2. Специальные типы диодов. Стабилитрон. Диод Шотки.

3. Двухполупериодные выпрямители. Сглаживающие фильтры.

Билет №19
1. Операционные усилители. Структура и характеристики ОУ на

биполярных и МОП-транзисторах.

2. Базовые логические элементы. Логический инвертор.

Передаточная характеристика инвертора.

3. Инвертор на биполярном транзисторе. Анализ работы

инвертора в статическом и динамическом режимах.

Билет №20
1. Двухполюсные элементы электрической цепи в

установившемся синусоидальном режиме.

2. Мощности в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная,

полная и комплексная мощности. Коэффициент мощности.

3. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

Билет №21
1. Инвертор на биполярном транзисторе. Анализ работы

инвертора в статическом и динамическом режимах.

2. КМОП инвертор. Анализ в статическом и динамическом

режимах.

3. Элементы ТТЛ. Особенности выходных каскадов цифровых

микросхем.

Билет 22
1. Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений.

Частотные характеристики последовательного резонансного

контура.

2. Резонанс токов. Параллельный колебательный контур.

3. Комплексные передаточные функции (Комплексные частотные

характеристики). Амплитудно-частотные и фазо-частотные

характеристики.

Билет 23
1. Дифференциальные усилители. Принцип действия и

характеристики дифференциальных усилителей на биполярных

и МОП-транзисторах.

2. Операционные усилители. Структура и характеристики ОУ на

биполярных и МОП-транзисторах.

3. Базовые логические элементы. Логический инвертор.

Передаточная характеристика инвертора.

Билет №24
1. Переходные процессы в RC-цепях первого порядка. Постоянная

времени RC-цепи. Реакция при нулевом входе и нулевом

начальном состоянии. Порядок расчета.

2. Переходные процессы в RL-цепях первого порядка. Постоянная

времени RL –цепи. Порядок расчета переходных процессов в

RL-цепях первого порядка.

3. Интегрирующие и дифференцирующие цепи.

Критерии оценивания обучающегося:

Экзаменационной комиссии рекомендуется вначале принять практическое задание, которое оценивается дихотомически: сдано/не сдано. Принятая комиссией практическая часть по выбранному билету означает, что учащийся уже может претендовать на отметку «3». Далее при устном ответе на теоретическую часть билета учащийся может добавить к имеющимся баллам еще один или два балла в зависимости от качества подготовки. Таким образом, применяется накопительная система оценивания, соответствующая традиционной пятибалльной шкале.

На отметку «4» оценивается ответ в целом на билет, если учащийся при ответе на теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, но при ответе на теоретическую часть билета были допущены незначительные ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения или отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания.

На отметку «5» оценивается ответ в целом на билет, если учащийся при ответе на теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускал терминологических ошибок и фактических неточностей.
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